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证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2019-070 

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 

关于实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”的公告 

 

 

 

2019 年 12 月 25 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”

或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于实施“太阳能电池

用锗晶片建设项目”的议案》，同意控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司

（以下简称“中科鑫圆”）实施“太阳能电池用锗晶片建设项目”。 

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，经公司董事会审议批准后即可实施。项目主要内容如下：     

一、项目建设的概述 

本项目将由中科鑫圆在昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园 B-5-5

地块云南国家锗材料基地内建设一条太阳能电池用锗晶片生产线，生产线将具备

年产 20 万片低位错密度 6 英寸锗单晶片的能力。 

二、项目实施主体基本情况 

名称：云南中科鑫圆晶体材料有限公司 

统一社会信用代码：91530100676561318U 

类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 

住所：云南省昆明市高新区马金铺魁星街 666 号 

法定代表人：包文东 

注册资本：22645.804 万元 

成立日期：2008 年 06 月 13 日 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。  
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营业期限：2008 年 06 月 13 日至长期 

经营范围： 太阳能、红外、高纯锗单晶系列产品的生产与销售(限分公司生

产)；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动） 

截至目前，中科鑫圆股权比例如下： 

股东名称 出资金额（元） 持股比例（%） 

本公司 221, 058,040.00 97.62 

惠峰 5,400,000.00 2.38 

合计 226,458,040.00 100 

三、项目建设的主要内容 

1、建设内容 

本项目将由中科鑫圆在昆明高新技术产业开发区马金铺电力装备园 B-5-5

地块云南国家锗材料基地内建设一条太阳能电池用锗晶片生产线，生产线将具备

年产 20 万片低位错密度 6 英寸锗单晶片的能力。 

2、项目建设期 

本项目建设期 18 个月。 

3、项目预算 

本项目总投资 34,018.00 万元。其中建设投资 31,380.00 万元（工艺设备及

安装费、建筑安装工程费、工程建设其他费用等），建设期利息 913 万元，铺底

流动资金 1,725 万元。 

本项目实施内容包括已经完成的“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化

建设项目”（下称“4 英寸项目”）,4 英寸项目已建成了一条年产 30 万片 4英

寸太阳能电池用锗单晶片生产线。4英寸项目已实际完成投资 19,998.75 万元，

因此本项目未来还需完成投资约 14,019.25 万元。 

4、实施主体 

本项目实施主体为公司控股子公司中科鑫圆。 
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5、资金来源 

本项目投资将由中科鑫圆自筹及申请银行贷款解决。 

6、经济效益分析 

项目达产后预计可实现年营业收入31,700万元，预计达产年利润总额6,364

万元。（风险提示：上述项目的效益测算是基于当前的市场状况，并不代表公司

对该项目的业绩承诺，能否实现受项目的进展情况、宏观经济环境、市场变化

及经营团队努力程度等诸多因素的影响，存在不确定性，请投资者注意投资风

险。） 

四、本次投资的必要性、存在的风险及对公司的影响 

1、必要性分析 

以锗晶片为基板的三节太阳能电池因其性能稳定、光电转化率高等特点，被

越来越多地运用到空间供电电源中。随着航空航天领域及卫星市场的发展扩大了

对太阳能电池的需求。目前技术发展的主流是加大单晶直径，减小晶片厚度，从

4 英寸向 6 英寸太阳能电池用单晶及晶片的方向发展。 

该项目的实施有利于满足下游客户需求，符合当前行业发展趋势和国家产业

政策。 

2、存在的风险 

（1）市场风险。若未来整体宏观经济形势波动，航空航天领域及卫星市场出

现波动，以及后续市场开拓进度不及预期，将对公司业绩有一定影响。  

（2）技术风险。目前公司已有一条 4英寸的生产线在产，本项目是在原有基

础上的升级提升，本项目锗单晶及晶片直径由 4寸升级为 6寸，技术难度增加，

工艺技术的改进和提升进程将对项目实施产生较大影响。 

（3）项目建设周期及市场开拓等因素，导致项目达产日期存在不确定的风险。 

3、项目建设对公司的影响 

本项目的实施完成后，公司控股子公司中科鑫圆将具备 20 万片 6 英寸太阳

能锗单晶片或 30 万片 4 英寸太阳能锗单晶片的年产能。项目的实施不会影响现
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有生产线的运行，项目的实施丰富了产品规格、型号，能够满足当前客户需求及

紧跟未来下游需求的发展趋势，对促进公司产业向深加工方向转型、升级有积极

意义，有利于进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。 

特此公告。  

 

                                  云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 

                                              2019 年 12 月 27 日 


